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NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

単層カーボンナノチューブのカイラリティ制御方法表 題

ナノ電界効果トランジスタ、集積回路配線適用製品

単層カーボンナノチューブの直径とカイラリティを制御する方法を提供。目 的

単層カーボンナノチューブ（SWNT）の電気的特性はカイラリティによって金属から半導

体まで著しく変化する。したがって、SWNTの直径及びカイラリティを同時に制御できるプ

ロセスが確立されれば、新規ナノ電子デバイス等へのSWNT応用の道が大きく拓け、幅

広い応用展開が期待できる。

本発明は、直径を触媒粒子径によって揃えた後、SWNT成長中に特定波長の強い光を

照射することによって、照射光エネルギーに対応するカイラリティを持つSWNTの成長を

選択的に促進する方法を提供したものである。
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